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Przedmiotem wynalazku jest tranzystorowy ge-
nerator z mostkiem Wien’a.

Dotychczas znane tranzystorowe uklady genera-
toréow z mostkiem Wien’a majg stabilizacje ampli-
tudy drgan rozwigzang w oparciu o nieliniowag
charakterystyke wolframowego wlékna Zarzenia
zar6wki lub termistora. Niedogodnos$ci techniczne
stabilizacji amplitudy drgan przy pomocy wlékna
zarzenia zaréwki to duza bezwladno$é cieplna
(uklad nie nadgza za szybkimi zmianami czestotli-
wosci podczas przelgczania zakres6w), maly zakres
regulacji oraz ograniczony zakres zastosowan ze
wzgledu na parametry elektryczne i duze wymiary
zarOwek. Niedogodnosci techniczne stabilizacji
amplitudy drgan przy pomocy termistora to bez-
wladno$é cieplna oraz wynikajgca z réznic mate-
rialowych niezgodno§é wspdlczynnika zmian tem-
peraturowych opornosci termistora z analogicznym
wspoélczynnikiem elementéw poélprzewodnikowych,
a wiec brak kompensacji temperaturowej.

Celem wynalazku jest weliminowanie niedogod-
nosSci wystepujacych w dotychczas znanych tran-
zystorowych generatorach z mostkiem Wien’a, za$
zadaniem wynalazku jest skonstruowanie genera-
tora umozliwiajgcego osiggniecie tego celu. Cel ten
zostal osiaggniety przez zastosowanie w galezi ujem-
nego sprzezenia zwrotnego dwu polgczonych réw-
nolegle ze sobag, lecz w przeciwnych kierunkach
przewodzenia pélprzewodnikowych diod.
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Zasadnicze Kkorzy$ci techniczne wynikajace ze
stosowania tranzystorowego generatora wedlug
wynalazku to wyeliminowanie bezwladno$ci dzigki
czemu uzyskuje sie- natychmiastowe dzialanie,
otrzymanie Kkompensacji  zmian temperaturowych
poniewaz tranzystory i diody sg wykonane z tego
samego rodzaju materialu pélprzewodnikowego,
oraz mozliwo$¢ wykonania ukladu diod, jak calego
generatora, technikg cienkowarstwowg lub w ciele
stalym.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przy-
kladzie wykonania na rysunku, ktéry przedstawia
schemat tranzystorowego generatora z mostkiem
Wien’a.

Przyklad wykonania generatora wedlug wy-
nalazku jest przedstawiony na rysunku. Tranzy-
storowy ' generator z mostkiem Wien’a stanowi
uklad I generatora i galgz II ujemnego sprzeze-
nia zwrotnego dla napieé zmiennych o nieliniowej
charakterystyce napieciowej. Uklad I generatora
zawiera dwustopniowy wzmacniacz na tranzysto-
rach 1 i 2 z selektywnym dodatnim sprzezeniem
zwrotnym z kolektora tranzystora 2 przez szerego-
wé polaczenie rezystora 3 i kondensatora 4 z bazg
tranzystora 1 i réwnolegle polgczenie rezystora 5
z kondensatorem 6 1Ijczace baze tranzystora 1
z zaciskiem 7. Uklad I generatora zawiera réwniez
skladajgcy si¢ z rezystoréw 8 i 9 dzielnik, ktéry
polaryzuje baze tranzystora 1. Galgz II ujemnego
sprzgzenia zwrotnego jest utworzona przez polgcze-
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nie kolektora tranzystora 2 poprzez regulowany
rezystor 10 i dwie polaczone réwnolegle w prze-
ciwnych kierunkach pélprzewodnikowe diody 11
i 12 (zlgcza p-n) z emitrem tranzystora 1.

Regulowany rezystor 10 sluzy do ustalania po-
czatkowych warunkéw wzbudzenia generatora.
Roéwnolegle polgczenie polprzewodnikowych diod
11 i 12 przy przeciwnym ustawieniu wzgledem kie-
runku przeplywu pradu zapewnia przy identycz-
nych charakterystykach diod 11 i 12 symetryczna
charakterystyke wypadkowa niezalezng od kierunku
pradu. Dzigki nieliniowej charakterystyce pélprze-
wodnikowych diod 11 i 12 uklad ten charakteryzuje
sie duzg oporno$cig dla malych sygnaléw a malg
opornoscig dla duzych sygnaléw.

W chwili wlgczenia zasilania na zaciskach 7 i 13
generator nie oscyluje, a wiec oporno$é diod 11 i 12
jest bardzo duza i dzieki temu napigcie ujemnego
sprzezenia zwrotnego jest ré6wne zeru, w wyniku
czego wzmocnienie tranzystora 1 jest- bardzo duze
co powoduje latwe wzbudzenie sie drgain. W mia-
re narastania amplitudy drgan oporno$é poélprze-
wodnikowych diod 11 i 12 gwaltownie maleje i tym
samym zwieksza sie ujemne sprzezenie zwrotne
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i wzmocnienie tranzystora 1 maleje. W wyniku
wzajemnych oddzialywan amplituda drgan ustala
sig¢ automatycznie na okreslonym poziomie.

Jesli zmieni sie napiecie zasilania, a w zwigzku
z tym wzmocnienie tranzystoréw 1 i 2 to ujemne
sprzezenie zwrotne dziala w kierunku kompensacji
tych zmian. Analogiczne zjawiska zachodzg kiedy
wzmocnienie tranzystoréw 1 i 2 zmieni sie w funk-
cji czestotliwo$ci. Wzmocnienie tranzystoréw 1 i 2
rosnie przy podwyzszeniu sie temperatury, a opor-
no$é pélprzewodnikowych diod 11 i 12 w tych wa-
runkach maleje. Poniewaz diody 11 i 12 pracujg
w galezi ujemnego sprzezenia zwrotnego to na
opisanej powyzej zasadzie nastepuje réwniez sta-
bilizacja od zmian temperatury.

Zastrzezenie patentowe

Tranzystorowy generator z mostkiem Wien’a,
znamienny tym, ze uklad (I) generatora posiada
galgZz (II) ujemnego sprzezenia zwrotnego Wwypo-
sazong w dwie polgczone réwnolegle ze sobg lécz
w przeciwnych kierunkach przewodzenia pdlprze-
wodnikowe diody (11) i (12).

Typo L6d%, zam. 687772 — 200 egz.
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